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摘要(译)

提供OLED器件，OLED器件的制造方法和显示装置。 OLED器件包括多
个像素，多个像素中的每一个包括具有不同颜色的多个子像素，多个子
像素中的每一个包括第一电极，第二电极和发光材料层设置在第一电极
和第二电极之间。空穴注入层设置在每个子像素的发光材料层和第一电
极之间，并且空穴注入层的层数在发光材料层和第一电极之间的部分子
像素低于其他子像素的子像素。
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